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(57) Die Erfindung betrifft ein Magazin fiir Halbleiterchips, in dem die Halbleiterchips zur Lagerung, zum Transport
und zur maschinellen Weiterverarbeitung aufbewahrt werden. Ziel der Erfindung ist die Verringerung des

" technisch-okonomischen Herstellungsaufwandes einzelner Magazine. Aus diesem Grund sind fir die Einzelfertigung
kostengiinstig herstellbare elektrisch leitfahige Magazine mit hochgenauen und scharfkantigen Vertiefungen zur
Chipaufnahme zu schaffen. ErfindungsgemaR bestehen die Magazine aus ganzmetallischen Kérpern, die durch an
sich bekannte galvanoplastische Abformung von einem geschliffenen Urbild hergestellt werden.
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Titel der Erfindung:

Magazin fir Halbleiterchips

Anwendungsgebiet der Erfindung:

Die Erfindung betrifft ein Magazin fiir Halbleiterchips

mit scharfkantigen Vertiefungen zur Aufnahme derselben

fiilr die Lagerung, fir den Transport und zur maschinellen
Verarbeitung der Halbleiterchips.

Charakteristik der bekannten technischen LGsungen:

Es ist bereits bekannt (Firmenprospekt Spragne Electric
Company), Halbleiterchips in Magazinen aufzubewahren,
International werden auch Chips fiir Hybridtechnik und
Sonderanwendung in derartigen Kagazinen verkaufsfdhig
gehandelt. Die Magazine bestehen aus 1eitféhigem oder

‘nichtleitfihigem Plastmaterial und sind durch Spritzgul3-

und PreBtechnik hergestellt. Diese Herstellungstechnolo-
gien, welche die Herstellung relativ scharfkantiger und
exakter Vertiefungen im ilagazin zur Aufnahme der Halblei-
terchips ermdglichen, sind jedoch nur in der Fertigung

sehr hoher Stiickzahlen Okonomisch vertretbar. Mitunter werden

o

jedoch fiir Sonderanwendungen lagazine, insbesondere ?iir
spezielle Chipabmessungen, in nur einem oder wenigen
Exemplaren bendtigt, fiir welche die Anwendung der obenge-
nannten Technologien Ckonomisch uanvertretbar ware,
Kostengiinstigere Herstellungstechnologien speziell fiir
Zinzelfertizungen, die scharfkantige Vertiefungen im
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Magazin ermdglichen, sind nicht bekannt. Auch der Versuch,
Atzungen in Glas, Kunststoff und Metall durchzufiihren er-
wies sich infolge der Unterwanderung des Materials durch-
das Ltzmittel als ungeeignetes Herstellungsverfahren zur
Erzeugung scharfkantiger Strukiuren mit einfachen Mitteln.
Die maschinelle Verarbeitung magazinierter Halbleiterchips
erfordert aber zur genauen Lageposition der Chips hochge-
naue, scharfkantige Aufnahmevertiefungen im llagazin.
Dariiberhinaus besitzen viele Plastwerkstoffe Grenzen in
ihrer Formbestdndigkeit und ihrer mechanlschen und the rmi—
schen Belastbarkeit.

Ziel der Erfindung:.

7ziel der Erfindung ist die Verringerung des technisch-
Skonomischen Aufwandes bei der Einzelferiigung von Maga-
zinen fiir Halbleiterchips.

Darlegung des Wesens der Erfindung:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mlt monlﬂchst
einfachen Mitteln auch fiir die Einzelfertigung kosten~unst1g
herstellbare, universell einsetzbare, stabile und elektrisch
leitfihige Magazine zu schaffen, die scharfkantige Ver-
tiefungen zur Chipaufnahme mit hochster Genauigkeit be-
sitzen,

Diese Aufgabe wird durch ein Magazin fiur Halbleiterchips
mit scharfkantigen Vertiefungen zur Aufnahme derselben
erfindungsgemi dadurch geldst, daB das Magazin aus einem
durch an sich bekannte galvénoplastische Abformung von
einem geschliffenen Urbild hergestellfen und vorzugswel-~
ge verchromten ganzmetallischen Korper, insbesondere

aus Nickel-Kupfer-Schichten, besteht. ~ -

Im Gegensatz zu bekannien Magazinen aus ggf+ leitfdhigen
Plastwerkstoffen bestehen die eriindungsgemifBen Magazine
aus ganzmetallischen Werkstoffen. Ein solches metallisches
Magazin mit hochgenauen und scharftanulaen Aufnahmevertie-
fungzen fiir die Halbleiterchips is%, durch galvanoplastische
Abformung herstellbar, d. h. es wird ein Urbild (Negativ-
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form des Magazins), z. B. aus Metall, durch Schleifen in
zwei Koordinaten sehr exakt angefertigt. Auf dieses Ur-
bild wird galvanisch ein metallischer Uberzug, vorzugs-
welse Kupfer mit einer vernickelten Deckschicht, aufge-
bracht. Nach Trennen des galvanisch hergestellten Metall-
kdrpers vom Urbild wird die Oberfliche aus Schutzgriinden
zweckmiBigerweise verchromt. Die durch Schleifen herge-
stellten libernshten Strukturen des Urbildes entsﬁrechen
sehr genau und scharfkantig den Vertiefungen im galva-
nisch hergestellten Magazinkorper, |

Das metallische Magazin ist elektrisch gut leitfdhig,

robust, haltbar und formbestdndig auch gegen thermische
und mechanische Beanspruchung. Die magazinierten Halb-
leiterchips sind also sicher, zuverlissig und geschiitzt
lager- und transportierbar sowie aufgrund ihrer exakten
Aufbewahrung reproduzierbar hochgenau maschinell verar-
beitbar. Durch einmalige Anfertigung eines Urbildes ist

aufwandgering die Herstellung mehrerer lagazine mit gleicher

Genauigkeit mdglich.,

Ausfiihrungsbeispiel:

Die Erfindung soll nachstehend anhand eines in der Zeich-
nung dargestellten Ausfihrungsbeispiels nZher erliutert
werden.

In der Zeichnung ist ein kreisfdrmiges Magazin 1 zur
Aufnahme ven 81 nicht dargestellten Halbleiterchips ab-

gebildet. Das llagazin 1 enthilt in einer Gesamtvertiefung

2 matrixfdrmig in neun Spalten und neun Zeilen angeord-
nete quaderfdrmige Einzelvertiefungen 3 zur Chipauf-
nahme, Die Gesamtvertiefungz 2 und insbesondere die
Einzelvertiefungen 3 sind sehr scharfkantig und hochge-
nau ausgefiihrt, um die Halbleiterchips im Magazin 1 in
den drei Koordinatenrichtungen sehr pridzise in ihrer Lage
auf zubewahren. Das Magazin 1 ist zur Vermeidung von
elektrostatischen Aufladungen elektrisch leitfiZhig und
besteht aus einer Kupferschicht 4 mit einer dariliber
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vefindlichen Nickelschicht 5 . Die gesambte Oberfléche

 deg Magazins ist mit einer diinnen Chromschicht 6 {iber-

Z0gelle

Dag Magazin 1 ist durch galvanoplastische Abformung von
einem nicht in der Zeichnung dargestellten Urbild (zo B.
Metall, Plast oder Wachs) als Negativform des Magazins 1
bergestellt d. h. das Urbild besitzt die Gesamtvertiefung

» und die BEinzelvertiefungen 3 als ErhShungen, die durch
Schleifen in zwei Koordinaten sehr exakt bearbeit- und her-
stellbar sind. Auf das so hergestellte elektrisch leit~
fihige Urbild (bei ¥Wachs- oder Plasturbild wird eine
elektrisch leitféhige Schicht, insbesondere aus Sllber,
aufgetragen) wird galvanisch die Wickelschicht 5 in einer
Stirke von ca. 0,3...0,5 mm aufgebrachi und auf diese
wiederum ebenfalls galvanisch die Kupferschicht 4 1in

eine Stirke von ca. 5 mm, Eine vor dem galvanischem Prozef

"auf das Urbild aufgetragene Trennschicht, z. B. Eialbumin ,

erleichtert das Abtrennen des Magazins 1 vom Urbild.
AnschliefBend wird aus Bestindigkeitsgriinden, speziell der
elektrischen Leitfdhigkeit, das gesamte Magazin 1 schwach
verchromt Von einem Urbild sind durch galvanoplastische
Abformung mehrere Magazine -1 in der gleichen hohen
Qualitdt herstellbar. Fur andere Magazinformen und/oder

fiir unterschiedliche Anzahl und Form der auf zubewahrenden
Halbleiterchips sind lediglich entsprechende Urbilder

fiir die galvanoplastische Abformung herzustellen.
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Patentansoruch:

"Magazin fﬁf Halbleiterchips mit scharfkantigen Vertie-
fungen zur Aufnahme derselben, gekennzeichnet dadurch,

daR das lMagazin aus elnem durch an sich bekannte galvano-
plastische Abformung von einem geschliffenen Urbild her-
gestellten und vorzugsweise verchromten ganzmetallischenm
Korper, insbesondere aus Wickel-Kupfer-Schichten, besteht,

Hierzu 1 Seite Zeichnung !
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